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摘要(译)

一种顶部发光有机EL显示装置，包括基板，像素电极，辅助电极，形成
在像素电极之间的绝缘层，并包括用于暴露辅助电极的开口，形成在像
素电极上并包括有机层的有机EL层，至少形成在辅助电极上的接触部
分，形成在辅助电极上的有机层的开口，以及形成在有机EL层和接触部
分上的透明电极层。当相对于像素电极的接触部分和与接触部分相邻的
像素电极之间的绝缘层重叠距离被认为是“a”并且接触部分和与接触部分
相邻的像素电极之间的绝缘层重叠距离相对于将辅助电极视为“b”，“a”和
“b”中的至少一个等于或大于2μm。
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